


































专利名称(译) 供体基底，制造供体基底的方法，有机发光显示装置和制造有机发光显示装置的方法
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摘要(译)

供体基板包括基层，基层上的光热转换层，光热转换层上的中间层，中间层上的低分子量转移层和低分子量转移层上的有机转移
层。低分子量转移层包括第I族元素或第I和第VII族元素化合物。
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